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OEM:Valvo

Transistor BD170

Datasheet

BD 166

SILIZIUM - PNP -

Mechanische Dateni

Gehbuse: Konstetoff, S0T-32
(JEDEC TO-126)

Der Kollektor ist mit der
metallischen Montagefllliche
leitend verbunden.

Flir isolierten Einbau sind

BD 168
BD 170

EPIBASIS - LEISTUNGSTRANS ISTOREN
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Glimmerscheibe BH6 202 wand mga
Federscheibe 066 303 liefer-
bar.
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Kurzdaten: BD_166 BD 168 BD 170
Kollekior-Sperrspannung “Ucg o ™ ™ax- 45 L1 LI
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -l!'ct g = max. 45 L1V B0 W
Kollektorstrom, Scheitelwert -IE N = WX 3 A
Gesamtverlustieistung bei &, B 28°c Piot ™ Ba%s 0 W
o
Sperrschichttemperatur ¥, = max 160 C
Gileichstromverstirkung 3
bei -U =2V, =1. = 1560 mA B - 40
CE C 5
bei 'UCE =2V, -]f = 500 mA B - 15
Transit-Frequenz 5
bei -rcu = 2V, -lf = 500 mA 'T = 3 MHz
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BD 166

BD 168
BD 170

Absolute Gremzwerte: (gltig bis 8, ) ED 166 BD 168 ED 170
Eollektor-Sperrspannung bei IE m O; -Uﬂ 0 ™ ax. 45 60 BOD W
Kollektor-Emitter-Sperrspannang
bei I:‘ m O: 'UEE o ™ max. 45 60 B{I' v
Emitter-Sperrspannung bei I(: = O: 'UBS o ™ WaI. ] v
Kollektorstrom, Mittelwert: -lc AV ™ WA, 1,56 A
Kellektorstrom, Scheitelwert: -l(.' M = max. 3,0 A
Basisstrom: —ln = mAX. 0,5 A
Gesamtverlustleistung bei 'G E 25%c, Ptlt = mAX. 20 L]
Sperrschichttemperatur: ..,l = EBAX. 150 "
Lagerungstemperatur: 'S = min. -85 “
by = max. 150 “
Wirmewiderstand:
ewischen Sperrschicht und Montagefliiche: I'th G E 6,25 grd /W
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Kennwerte: bei 8, = 28%c

Datasheet

BD 166
BD 168
BD 170

BD 166 BD 168 BD 170
Eollektor-Reststrom ¢
bei -UCH = 45 V¥, IE = 0 'ICB 0 : 100 pA
bei -Um = 60 V, Ip = 0: Iepn o : 100 RA
bei -Um-ﬂl] Vs lzsﬂ: 'IE'.I}l] = 100 Ju.l
Emitter-Reststrom < -
bei -HH-E\', Iﬂ-m -lﬂﬂ = 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei -I{: = 500 mA, -In = B0 mA: 'LEI sat * 0,5 v
Basisspannung ¢
bei -UEE = 2V, -IC = 500 mA: -UBE = 0,95 v
Gleichstromverstiirkung 3
bei -l]{:l =2V, -I': = 1560 mA: B = 40
bei ~Ugp = 2 ¥, =1, = 500 mA: B 2 18
Transit-Frequenz
bed -Uop = 2V, -1, = 500 mA, y
und ".ll m 1 MHz: "I' = 3 MHz
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